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Ptehled témat vyuky:

1. Pfiprava objemovych polovodi¢ovych monokrystalii. (1. prednaska)
Vysvétleni zékladnich principti ristovych metod. Parametry vlastnosti a diivody omezeni krystalografické¢ dokonalosti
téchto krystalt.

2. Epitaxni rtst vrstev a struktur. (2.-4. predndska)
Principy, faze a typy rustu. Druhy epitaxi - epitaxe z pevné, kapalné a plynné faze, jednotlivé varianty. Epitaxni rtst z
hlediska materialového.

3. Epitaxni techniky pro ptipravu polovodic¢ovych nanostruktur. (5.-7. prednaska)

Zakladni metody jsou Epiataxe z molekularnich svazkti (Molecular Beam Epitaxy - MBE) a Plynna epitaxe z
organokovovych slou¢enin (MetalOrganic Vapour Phase Epitaxy - MOVPE). Podrobny popis obou technik, srovnani,
rozdily, omezeni, aplikaéni oblasti, parametry vybranych struktur. Rist QW, QWr, QD a kaskadovych struktur. Struéna
historie vyvoje obou technologii.

4. Charakteriza¢ni "in situ" techniky. (8, 9. prednaska)
Popis metod optickych, strukturnich, elektronovych a ostatnich. Uplatnéni téchto metod pfi ristu heterostruktur a
nanostruktur. Omezeni dana pouzitim "pii rastu".

5. Podpirné technologické techniky. (10. prednaska)
Litografie, difuse; napafovani a slévani kontakti; dielektrické vrstvy; pajeni; pouzdieni;

6. Priklady vyuziti nanostruktur a heterostruktur v polovodi¢ovych zdrojich zafeni. (11.-14. prednadska)
Nanostruktury v aktivni oblasti LED, laser (LD, a SOA, jaké fundamentalni zmény a zlepSeni parametri mohou pfinést.
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